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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Heizung: ECH 81 UCH 81
Heizspannung U¢ 6,3 19 \
Heizstrom l¢ 300 100 mA

Betriebswerte:
a) Als multiplikative Mischréhre (g3H und gT verbunden)
1. Triode (im schwingenden Zustand, bei mittlerer Kreisgiite)

Betriebsspannung Up 250 200 Y
Anodenvorwiderstand Rq 30 16 kQ
Anodenspannung Ugq 100 120 \
Anodenstrom 14 5 5 mA
Anschwingsteilheit Sq 3,7 4,0 mAvV
Steilheit im Arbeitspunkt S 0,55 0,58 mAlV
Durchgriff D 4,55 4,55 1z
Verstdrkungsfaktor w 22 22

*) Fertigung dieser Type im VEB Werk fiir Fernmeldewesen Berlin
**) Réhre wird vorldufig noch mit einer Héhe von 65 mm (statt 60,3 mm)
geliefert.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 50 71 — Fernschreiber 306



Gitterableitwiderstand RgT+4g3H 50 50 kQ
Gitterstrom lgT4-g3H 200 230 pA
Oszillatorspannung Uosz eft 8,5 10 \Y

Zur Konstanthaltung der Amplitude im Kurzwellengebiet ist ein zusétz-
licher Dadmpfungswiderstand Ry zweckméBig. Im UKW-Gebiet benutzt man
das Triodensystem besser additiv als selbstschwingende Mischréhre.

2. Heptode
Betriebsspannung Up 250 200 \
Oszillatorspannung Uosz eff 8,5 10 \Y
Gitterableitwiderstand RgaH4gT 50 50 kQ
Gitterstrom lgaH4gT 200 230 pA
Rg3 X lg3 Yo —10 —11,5 \
Schirmgittervorwiderstand Ry (242 25 10 kQ
Regelbereich 1 : 100 1:100
Gittervorspannung Ugin -2 -285 -25 -28 v
Schirmgitterspannung Ug etay 100 235 119 198 \
Anodenstrom laH 3,2 3,7 mA
Schirmgitterstrom Ig (2-+-4) 6,0 8,1 mA
Mischsteilheit S. 775 7,75 775 7,75 yAlV
Innenwiderstand R; 1 >3 1 >3 MQ
Eingangswiderstand

bei f = 100 MHz fo 1,2 kQ
Aquivalenter Rauschwiderstand  rg 70 75 kQ

b) Als additive Mischréhre bei UKW (g3H nicht mit gT verbunden)
Triode

Betriebsspannung Uy 250 \
AuBenwiderstand R4 30 kQ
Gitterableitwiderstand Rgr 30 kQ
Gitterstrom lgT 190 uA
Ostzillatorspannung Uosz off 5 A
Anodenstrom loT 5 mA
Mischsteilheit S. 1,2 mA/V
Innenwiderstand R; 19 kQ
Eingangswiderstand

bei f = 100 MHz Te 5 kQ
Aquivalenter Rauschwiderstand

(einschl. Kreisrauschen) ry 8 kQ

c) Als Spannungsverstérker (g3H nicht mit gT verbunden)
Heptode zur HF- oder ZF-Verstdrkung

Betriebsspannung Up 250 200 \
Gitterspannung Ugs 0 0 \Y
Schirmgittervorwiderstand Ry (214) 40 20 kQ

Regelbereich 1 : 100 1:100



Katodenwiderstand
Gittervorspannung
Schirmgitterspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff

Schirmgitterverstéarkungsfaktor

Innenwiderstand
Eingangswiderstand
bei f = 100 MHz

Aquivalenter Rauschwiderstand

Grenzwerte:
a) Triode
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Gitterableitwiderstand bei
Spannungsverstérkung
in Mischréhrenschaltung
Gitterstromeinsatz
(lg < 0.3 pA)
Katodenstrom

b) Heptode
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung

ungeregelt

o < 1 mA
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand bei

Spannungsverstérkung

in Mischrdhrenschaltung
Gitterstromeinsatz

{lgs < 03 pA)

(lgr = 0,3 pA)
Katodenstrom
Spannung zwischen

Faden und Katode
AuBenwiderstand zwischen

Faden und Katode

Ry 200
Ug1H -2 —42
Ug 29 100 245

laH 6,5

lge+a 375

S 2,4 0,024
Dea+ay 5

kg (2+a)jg1 20

R; 7 >10

o 1,6

rs 8.5
UaL max 550
Ug max 250
Nc max 0,8
Rg max 3
Rg opt 50
U ge -1,3

Tk max 6,5
UuL max 550
Ua max 300
NG max 1'7
Ug (24-4)L max 550
Ug {2-+4) max 125
Ug (24-4) max 300
Ng (2-+4) max 1.0
Rg3 max 3
Rg1 max 3
Rg3 opt 50
Ug3e _1 '3
U gle -1 |3

Ik max 12,5
Uf/k mox 100

Ri‘/k max 20

220
~2,6 —33
116
7.6 m
4,2 m
2,4 0,024 mA/V
5 %o
20
06 >10 MQ

>><<P

kQ
9,7 kQ

<f<<

MQ
MQ
kQ

kQ



Kapazitdten:

a) Triode

Eingang Ce 3 pF
Ausgang Cq 3 pF
Gitter — Anode Cg/a 1.0 pF
Gitter — Faden Cq/t < 0,02 pF
b) Heptode

Eingang (Gitter 1) Cegl 4,9 pF
Eingang (Gitter 3) Cog3 6 pF
Ausgang Cq 7.9 pF
Gitter 1 — Anode Cg1/a <0,006 pF
Gitter 1 — Gitter 3 €g1/g3 < 03 pF
Gitter 1 — Faden g1 < 01 pF
Gitter 3 — Faden Cg3/f < 0,06 pF
c) Kapazitdten der Systeme gegeneinander

Gitter 1 Heptode —

Gitter Triode Cg1H/[gT < 017 pF
Gitter 1 Heptode — Gitter

Triode + Gitter 3 Heptode CgiHjgT4g3H < 0,45 pF
Gitter 1 Heptode —

Anode Triode CgiH/aT < 0,06 pF
Anode Heptode — Gitter Triode  cqhy/g1 < 0,09 pF
Anode Heptode — Gitter

Triode + Gitter 3 Heptode CaH/gT+gsH <= 0,35 pF
Anode Heptode — Anode Triode CaH/aT 0,22 pF

NenngréBe: 50 (nach DIN 41 539) siehe Vermerk **) auf Seite 1
Sockel: 9stiftiger Miniatursockel (Noval)
Gewicht: ca. 15 g

Alle mager gedruckten Werte, soweit nicht als Grenzwerte gekennzeichnet,
sind ,ca.-Werte".
Hierzu gehdren die ,Allgemeinen Betriebsbedingungen®.
Warennummer 36 65 63 00
Abschirmung und Halterung fiir Nenngréfe 50:
Hersteller: Gebr. Kleinmann, Berlin-Lichtenberg, WeitlingstraBe 70

Bezugsmdglichkeiten fiir Empféngerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten
Wirtschaft. Fir Handelsorgonisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstétten {iber
die DHZ-Niederlossungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

oder
Zentrales Absatzkontor der Rdhrenwerke der DDR, Berlin-Oberschéneweide, Ostend-
straBe 1=5 — Telegramme: Oberspreewerk — Ruf: 632161 und 632011 — Fernschreiber:
WF Berlin 1302.
Ausgabe Februar 1956

Anderungen vorbehalten

Alle fritheren Ausgaben sind ungiiltig
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